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CuInTe ince filmler elektrokimyasal depozisyon yöntemiyle 

üretilmiştir. XRD analizleri, farklı kaplama voltajlarında 
üretilen ince filmlerinin Cu4O3, Cu1.81Te, Cu2Te ve CuInTe2 

kristal fazlarını içerdiğini göstermiştir. 
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Anahtar Kelimeler CIT ince filmler, CuInTe fazı, elektrodepozisyon, optik bant aralığı,  
p-tipi yarıiletken. 

Tezin Amacı ve Önemi (Maddeler halinde sıralayınız) 

 Bakır İndiyum Tellur (CuInTe) ince filmler güneş pillerinde ana soğurucu katman olarak 
kullanılır. 

 Bu tez kapsamında CuInTe ince filmleri farklı kaplama voltajlarında kaplanarak en iyi 

kaplama koşulları belirlendi. 

 Elde edilen CuInTe ince filmlerinin güneş spektrumu aralığında (1,0 eV-2,5 eV) yasak 

bant değerine sahip oldukları ve p-tipi yarıiletken karakter sergiledikleri tespit edildi. 

 CuInTe materyallerinin üretilmesi ince film tabanlı güneş pillerinin yerli üretimine katkı 

sağlayacaktır. 

 Bu tez kapsamına elde edilen sonuçlar, SCI expanded kapsamındaki “Journal of 

Materials Science: Materials in Electronics (etki faktörü: 2.2 ve kalite faktörü: Q2)” isimli 

bir dergide yayımlanmıştır.  

Tez Sonuçlarının Endüstriyel Uygulaması İçin Öneriler 

 Yarıiletken CuInTe ince film materyalleri, güneş pilleri ve sensör teknolojilerine yönelik 
üretim yapan endüstriyel alanlarda uygulama potansiyeline sahiptir.   
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